FET-es jrukkok”

D-RAM

S-RAM

ROM, EPROM, EEPROM

FLASH RAM (pendrive; SD, CF, ... memoriakartya
SSD (Solid State Drive)
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Flash ROM - BIOS

Programming Via Hot Electron Injection Erasure Via Tunneling
12V ov

200 A 200 A
FLOATING

GATE

FLOATING
GATE

ov OPEN

hasssssrannsrameraannRed RS
I I I I I I I I I Y

hssssssssnsssssassasssstssd
Lhassssssssnssnnssnsnnnsssssd
hassersranssmnrenrsnnnns s
hssssssssnssmnmansaanssdss
hssssssssnsssnrassaanesbss

rogramozasi mo orlési mod

olvasasi modnal 5V tapfesziltség
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Source
Line

pendrive, SSD merevlemez”

Word Line
Control Gate

Float Gate

Bit Line
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adat beiras:

a “Float Gate”-re toltés felvitel

torlés:

a “Float Gate”-r6l toltés leszivas

kiolvasas:

ha a “Float Gate” toltott, blokkolva

Bit Line

Ward Waord Ward Ward Ward ‘Ward
Line 0 Line 1 Line 2 Line 3 Line 4 Line 5




CCD (charge Coupled Devices)

Vi Vy V3
™ | ™
1 2 3
e — Si0;
_______________ o o i e
| )
p-Si
(a)
Vi Vy Vy
! ™ !
1 2 3
> == Si0,
---------- Vo2 Te T
p-Si - L S——
(b)
Vi V3 V3
™ ™ !
1 2
— s — Si0,
___________________ Loc ® OF
e =
p-5i

(c)

A MOS kapacitast bnmagaban is
hasznaljak t6ltések mozgatasara,
pl. a téltéscsatolt
szerkezetekben

Pl.: videokamera (camcorder)

V,>V,>V, ésV,: atoltes a
kettes jell kapacitas alatt
marad.

V,>V,>V,.>V,  atoltes a
harmas jeld kapacitas ala
mozdul.

V,>V.>V,éesV,: atoltés a
harmas jell kapacitas alatt
marad.



Kis torténelem

transistors

Pentium® 4 Processor 100,000,000

Pentiurm® Il Processor

MOORE'S LAW
{ 10,000,000

Peantium® It Processor

Pentium® Procassor

4868™ DX Processor
= | 1,000,000
3B6™ Processor l’%
286 '

1 100,000
BOBSG o .
Fa ~ i
8080 ’?/ | 10,000
8008 -y . Ny .l
aoon4g & e |
= i ict = ; i 4 1000
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

els® tranzisztor

John Bardeen, Walter Brattain és
William Shockley (Nobel dij)

AT&T's Bell Labs
1947
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ENIAC
(Electronic Numerical Integrator And
Computer)

1946. februar 14,
| $500,000 (~$6 milli6 2008.)
100 kHz - 92,000 utasitas/sec

il 7,468 elektroncso, 7,200 dioda, 1,500 rele,
70,000 ellenallas, 10,000 kondenzator
~5 million forrasztas.

27 T,
2.6mM x 0.9 m x 24 m, 63 m2,
150 KW.

Intel C4004 mikroprocesszor
1971. végétdl 1981-ig
740 kHz - 92,000 utasitas/sec
10-pm silicon-gate pMOS
2,300 tranzisztor
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Intel Pentium 4 (2000)

parhuzamosan foly6 multimédias feldolgozasokhoz:
e videOszerkesztés, zenetdomorités,
e valos ideju hang és képfeldolgozas ...
e kdzvetitése az interneten keresztiil,
e valos ideju 3D-s képszerkesztes es animacio készitese;
e ,csupan” 42 millio tranzisztor;
e 1 - ~3 Ghz-ig.
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Intel Core i7 (2010)

6 magos Core i7 1,170,000,000 tranzisztor,
32 nm technoldgia,
~260mm? chip
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A jovo 77?7

,next generation laptop design”:
Hao Hua

-nem konyv formatumd;

- csuklora athelyezhetd kamera;

-azonnali email kliens;

- USB pant
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Koszonom a figyelmet :)
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